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El invento se refiere a una disposicidén de circuito
eficaz como proteceidn bipolar, totglmente electrdnica, con=
tra méximos de corriente.

Las disposiciones de circuito electrénicas, por ejem-
plo, relés electrdénicos y aparatos de red, necesitan, para
la proteccidén de los transistores empleados en ellas, dis-
positivos de seguridad de respuesta répida. Los conocidos
fusibles y las protecciones electromagnéticas son, a menu-
do, demasiado lentos para los circuitos electrénicos. Ade~
més, los disyuntores de mixima electrdénicos conocidos tie-
nen el inconveniente de que, despuds de su desconexidén me-
nual, por ejemplo, deben ser repuestos oprimiendo un pulsa-
dor o insertando y rebirando o desconectando el interruptor
de la red.

Se conoce, ademfs, una disposicién de circuito con dos
pasos de transistor, el primero de los cuales posee una ree
sistencia de trabajo en la salida y un divisor de tensidén
cuya toma fija estd conectada a la entrada y cuyas alimenta=
ciones lo estén en paralelo al circuito de salida del tran-
sistor, y el segundo de los cuales estf conectado con su
entrade a la resistencia de trabajo y con su salida en para-
lelo al cireuito de salida del primer paso. Tal disposicién
de circuito posee una zona negativa en su caracteristica de
tensidn~corriente. Por consiguiente, es apropiada para la

generacidn de oscilaciones y la desatenuacién. Tal disposi-
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cibén de circuito, sin embargo, no ha sido considerada has-
ta ahora desde el punto de vista de su empleo como disposi-
cidn de proteccibén. Ademds, no puede controlarse con co=
rriente alterna, de modo que carece de propiedades bipola-
res.

Por consiguiente, el invento se plantea el problema
de perfeccionar una disposicidn de circuito del tipo antes
mencionado, de manera que resulte apropiada como disposi-
cibn bipolar de proteccidn contra sobre-corrientes.

En una disposicidn de circuito del tipo mencionado al
principio, con dos pasos de Ptransistor, el primero de los
cuales posee una resistencia de trabajo en la salida y un
divisor de tensibn en la entrada, cuya toma fija esti conec-
tada a la entrada y cuya alimentacidén lo est& en paralelo
al circuito de salida del transistor del primer paso, y cu~
yo segundo paso esti conectado con su entrada a la resisten~
cia de trabajo del primero y con su circuito de salida lo
estd en paralelo al circuito de salida del primer paso, se
prevé, de acuerdo con el invento, gque el circuito a prote-
ger esté conectado al circuito de salida de los pasos de
transistor por medio de un rectificador de onda completa y
porgque con el rectificador de onda completa esta conectado
antes, en paralelo, un condensador.

Gracias al montaje conjunto de un rectificador de onda
completa con el conocido circuito de transistores, se logra,
por tanto, que resulte posible un control con corriente al-
terna. Ademis, por el montaje antepuesto de un condensador
se mejora la capacidad de respuesta.

Efectivamente, para volver al estado de reposo, el cir-

cuito necesita un paso por cero de la tensibén aplicada con
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una duracidn que corresponda a la duracién de conmutacidn
de los btransistores. En el caso de seilales con flancos muy
pendientes, la duracidn, sin embargo, es demasiado pequefia.
Esto queda compensado por la capacidad montada delante del
rectificador de onda completa.

Otros detalles del invento resulbtan de la siguiente
descripcidn de un ejemplo de realizscién con referencia al
dibujo.

El circuito de transistores de dos pasos consiste en
los transistores Tl ¥y T2. En el conductor de colector del
transistor Tl esté prevista, como resistencia de trabajo,
una resistencia R3' La base del transistor Tl estéd conecta-
da a la toma fija de un divisor de tensidén formado por las
resistencias Rl ¥y R2' La base del transistor T2 esté conec-
tada a la resistencia R3, mientras que su trayecto colector-
emisor esté en paralelo con el circuito compuesto por la re-

sistencia 33 ¥ el trayecto colector-emisor del transistor
Tl.

El paso de transistores lleva conectado en serie un
rectificador de onda completa que, en el presente ejemplo
de realizacibn, estd realizado como rectificador de Graetz
con diodos Dl a Dy, cuyos terminales 3 y 4 forman la entra-
da para el circuito de transistores. En los terminales 1 y
2 del rectificador de Graetz esth conectado el circuito a
proteger. Los terminales 1 y 2 estén salvados por una capa-
cidad.

Esta disposicibn de circuito funciona como sigue:
" En el caso de pequefias corrientes, en el trayecto co-

lector-emisor del transistor T2 cae s0lo una pequeiia ten-

sibn que no es suficiente para conectar a conduccidn a tra-
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vés del divisor de tensidn Ry By el trensistor Ty. Solamen-

te en el caso de una mayor caida de tensién, es decir, por
consiguiente, solamente en el caso de una mayor corriente

de salida entre emisor y colector del transistor T2, es co-
nectado a conduccibn el transistor Tl ¥y por shunt del tra-
yecto base-emisor, bloquea el transistor TZ’ con lo cual la
corriente es interrumpida salvo una pequefia corriente resi-
dual a través de R5 y el divisor de tensidn R, , R,. lientras
la corriente en la entrada (terminales 1 y 2) rebase un va-
lor determinado prefijado, el circuito permanece en el esta-
do de conmutacidén Gltimemente citado, de modo que la corrien-
te a través del trayecto colector-emisor del transisbor T2
permanece pricticamente interrumpidas

En el caso de cambio de polaridad del circuito a prote-
ger, el circuito de transistores vuelve, al pasar por cero,
a la posicidén inicial. Naturalmente que ésto es tambibn vé-
lido &l eliminarse la sobre-corriente que aparezca, por
ejemplo, por corbto-~circuito.

Con el fin de garantizar también un funcionamiento irre-
prochable en el caso de sefiales alternas rectangulares con
flancos de conmutacidén muy pendientes, en las cuales, a con-
secuencia de capacidades de conmubtacidén inevitables por el
circuito de éraetz no queda asegurado un paso por cero btem-
poralmente suficiente para el circuito de transistores, se
ha previsto el condensador C. En el caso de un cambio de po-
laridad debe tener lugar primero una nueva cargs del conden-
sador, antes de que el cirecuito de transistores sea recorri-
do por la corriente a asegurar. Con ello se garantiza un pa-
so por cero suficientemente prolongado en el tiempo.

Si de nuevo el valor instanténeo de la corriente sobre=
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pasara el valor prefijado, el funcionamiento descrito se re-
pite.
N T Ao“"
Los puntos de invencidén propia y nueva, que se presen-
120.~ ten para que sean objeto de esta Patente de Invencidn en

Espafia, por veinte afios, son los siguientes:
2,~ Una disposicién de circuito eficaz como proteccidn
bipolar, totalmente electrdnica, contra méximos de corriente,
con dos pasos de transistor, el primero de los cuales tiene
125,~ uns resistencia de trabajo en la salida y un divisor de ten-
sién cuya toma fija esth conectada en la entrada y cuyas ali-
mentaciones estén en paralelo al circuito de salida del tran-
sistor del primer paso y cuyo segundo paso estd conectado con
su entrada a la resistencia de trabajo y con su circuito de
130,~ salida en paralelo a la salida del primer paso, caracteriza-
da porque el circuito a proteger estid conectado, a través de
un rectificador de onda completa, al circuito de salida de
los pasos de transistor.
22,~ Una disposicién de circuito, seglin el punto 12,
' 135,~ caracterizada porque el rectificador de onda completa esti
realizado como circuito de Graetz.
32,- "UNA DISPOSICION DE CIRCUITO EFICAZ COMO PROTECCION
BIPOLAR, TOTATMENTE ELECTRONICA, CONTRA MAXIHOS DE CORRIENTE",
todo tal y conforme se describe en la presente memoria, la
140.,~ cual consta de 141 lineas y a titulo de ejemplo se represen~

ta en el adjunto dibujo.
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